
ELEC
T

R
O

N
IC

 G
IA

N
T

EG7500芯片用户手册

2012 ©屹晶微电子有限公司版权所有 REV 1.0

PWM控制芯片



 

 屹晶微电子有限公司                    EG7500 芯片用户手册 V1.0 
                                                              PWM 控制芯片 

2012 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 
www.EGmicro.com 

 2 / 12 

 

版本变更记录 

版本号 日期 描述 

V1.0 2012 年 08 月 15 日 EG7500 用户手册初稿 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 屹晶微电子有限公司                    EG7500 芯片用户手册 V1.0 
                                                              PWM 控制芯片 

2012 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 
www.EGmicro.com 

 3 / 12 

目录 

1. 特点   ..................................................................................................................................................................... 4

2. 描述   ..................................................................................................................................................................... 4

3. 应用领域   ............................................................................................................................................................. 4

4. 引脚   ..................................................................................................................................................................... 5

4.1. 引脚定义   ............................................................................................................................................. 5

4.2. 引脚描述   ............................................................................................................................................. 6

5. 结构框图   ............................................................................................................................................................. 7

6. 典型应用电路   ..................................................................................................................................................... 7

6.1 EG7500 降压电源应用   ........................................................................................................................ 7

7. 电气特性   ............................................................................................................................................................. 8

7.1 极限参数   ............................................................................................................................................. 8

7.2 典型参数   ............................................................................................................................................. 9

7.3 测试性能参数电路图   ....................................................................................................................... 11

8. 封装尺寸   ........................................................................................................................................................... 12

8.1 DIP16 封装尺寸   ................................................................................................................................. 12

8.2 SOP16 封装尺寸   ................................................................................................................................ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 屹晶微电子有限公司                    EG7500 芯片用户手册 V1.0 
                                                              PWM 控制芯片 

2012 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 
www.EGmicro.com 

 4 / 12 

EG7500 芯片用户手册 V1.0 

1. 特点 
 工作电压范围宽：+7V ～ +40V 

 内置 5.0V基准电压，精度±1% 

 内置双误差放大器 

 未级输出级的最大电流可达 200mA 

 有死区时间可调控制端 

 输出控制方式可采用双端式对称输出或单端式输出 

 封装形式：SOP-16和 DIP-16 

 

2. 描述  
EG7500 芯片内置了两个误差放大器、一个外部可调振荡器，死区控制比较器，PWM功能控制电路，5V 

精度±1%的 基准电压，和功率管输出驱动电路等。 

    两个误差放大器的共模电压范围为-0.3V to Vcc-2V。死区控制比较器输出固定的失调电压产生 5%左右

的死区时间。EG7500 的输出三极管可接成共发射极或射极跟随输出 2 种方式，因而可以选择双端推挽输出

或单端输出方式。在推挽输出方式时，他的两路驱动脉冲相差 180 度，在单端方式时，其两路驱动脉冲为

同步同相。 

 

    

3. 应用领域 
 逆变器电源 
 大功率高频开关电源 
 直流脉宽调速系统 

                                                                                                        

 UPS 电源 
 DC/DC 直流变换器 
 大功率充电器 
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4. 引脚 
4.1. 引脚定义 
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图 4-1. EG7500 管脚定义 
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4.2. 引脚描述 
引脚序号 引脚名称 I/O 描述 

1 1IN+ I 误差放大器 1的同相输入端。 

2 1IN- I 误差放大器 1的反相输入端。 

3 FEEDBACK I 反馈输入端。 

4 DTC I 死区时间控制端。 

5 CT I 振荡器定时电容接入端。 

6 RT I 振荡器定时电阻接入端。 

7 GND GND 芯片的信号地。 

8 C1 O 内部驱动三极管 1的集电极。 

9 E1 O 内部驱动三极管 1的发射极。 

10 E2 O 内部驱动三极管 2的发射极。 

11 C2 O 内部驱动三极管 2的集电极。 

12 Vcc POWER 电源输入端。 

13 OUTPUT CTRL I 
输出状态控制端，当 13脚为高电平时，两个内部驱动三极管交

替导通；当 13脚为低电平时，两个内部驱动三极管同时导通或

截止，此时只能控制一个开关管。 

14 REF O 内部 5V基准电压输出端。 

15 2IN- I 误差放大器 2的反相输入端。 

16 2IN+ I 误差放大器 2的同相输入端。 

 

 

 

 

 



 

 屹晶微电子有限公司                    EG7500 芯片用户手册 V1.0 
                                                              PWM 控制芯片 

2012 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 
www.EGmicro.com 

 7 / 12 

5. 结构框图 
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图 5-1. EG7500 结构框图 

6. 典型应用电路 
6.1 EG7500 降压电源应用 
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图 6-1. EG7500 降压电源应用电路图 
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7. 电气特性 
7.1 极限参数 

无另外说明，在 TA=25℃条件下 

参数名称 符号 测试条件 最小 最大 单位 

电源输入 VCC  - 7 40 V 

集电极电压 VC1, VC2 - - 40 V 

集电极电压输出电流 

（单个晶体管） 

IC1，IC2  

 
- - 200 mA 

运放输入电压 VI - 0.3 VCC-2 V 

反馈端输入电流 IFB - - 0.3 mA 

基准电压输出电流 IREF - - 10 mA 

振荡器电容 CT - 0.00047 10 uF 

振荡器电阻 RT - 1.8 500 KΩ 

振荡器工作频率 Fosc - 1.0 200 KHz 

PWM输入电压 VINPWM  0.3 5.3 V 

环境温度 TA - -40 85 ℃ 

储存温度 Tstr - -65 125 ℃ 

焊接温度 TL T=10S - 300 ℃ 

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 
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7.2 典型参数 
无另外说明，在 TA=25℃，VCC=15V,f=10KHz条件下测试 

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

电源 Vcc - 7 15 40 V 

静态电流 Icc - - 6 10 mA 

基准电压 

基准电压 VREF IREF=1mA 4.95 5.0 5.05 V 

线性调整率 ΔVREF  VCC=7 to 40V - 2 25 mV 

负载调整率 ΔVREF IREF=1mA to 20mA - 20 50 mV 

短路输出电流 ISC VREF=0  10 35 50 mA 

振荡器 

振荡器频率 fosc 
CT=0.001uF, RT=30KΩ  - 40 - Hz 

CT=0.01uF, RT=12KΩ 9.2 10 10.8 KHz 

温度漂移 Δf/ΔT 
CT=0.001uF, RT=30KΩ 

TA=-40 to 85 ºC 
-  ±1 % 

误差放大器 

输入失调电压 VIO VO(FEEDBACK) =2.5V - 2.0 10 mV 

输入失调电流 IOS VO(FEEDBACK) =2.5V - 25 250 uA 

输入偏置电流 Ibias VO(FEEDBACK) =2.5V - 0.2 1.0 uA 

开环增益 AVOL VO=0.5V to 3.5V 70 95 - dB 

共模电压输入范围 VCM VCC=7 to 36V -0.3  Vcc-2 V 

单位增益带宽 BW   650  KHz 

共模抑制比 CMRR  65 80 - dB 

输出 Sink 电流 ISINK 
VID=-15mV to -5V, 

VO(FEEDBACK) =0.7V 
-0.3 -0.7 - mA 

输出 Source 电流 ISOURCE 
VID=15mV to 5V, 

VO(FEEDBACK) =0.7V 
2 - - mA 

PWM 比较器 

输入阈值电压 VITH 0%占空比 - 4 4.5 V 

输入 Sink 电流 ISINK VO(FEEDBACK) =0.7V -0.3 -0.7 - mA 

死区控制 

输入偏置电流 IBIAS VCC=15V, V4=0 to 5.25V - -2 -10 uA 

最大占空比 D（MAX） 
VCC=15V, V4=0V, 

 Pin13 = VREF 
45 - - % 
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输入阈值电压 VITH 
 零占空比 - 3 3.3 

V 
最大占空比 0 - - 

输出驱动 

输出饱和

电压 

共发射极 
VCE  

（SAT） 
VE=0V，IC=200mA - 1.1 1.3 V 

射极跟随 
VCC  

（SAT） 
VCC=15V，IE=-200mA - 1.5 2.5 V 

集电极 off 状态电流 
IC  

（OFF） 
VCE=36V，VCC=36V - 2 100 uA 

发射极 off 状态电流 
IE 

（OFF） 
VCC=VC=36V，VE=0V - - -100 uA 

上升时间 tR 
共发射极 
共集电极 

- 100 200 nS 

下降时间 tF 
共发射极 
共集电极 

- 25 100 nS 
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7.3 测试性能参数电路图 

 
 

图 7-3. EG7500 测试线路图 
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8. 封装尺寸 
8.1  DIP16 封装尺寸 

 

8.2 SOP16 封装尺寸 
 

 

 

 

 

 


